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Opornik fotoelektryczny sterowany

Przedmiotem wynalazku jest opornik fotoelektryczny sterowany, ktéry moze znaleZé zastosowanie
zwlaszcza w uktadach komutacyjnych i przetwarzajacych.

Dotychczas znane opomiki fotoelektryczne sterowane s3 wyposazone w element fotoczuty zaopatrzony
w dwie zbiorcze elektrody, ktérych wyprowadzenia siggaja na zewnatrz co najmniej czg¢sciowo przeZroczystej
obudowy. Do zewngtrznej strony przeZroczystej cz¢sci obudowy jest przyklejone Zrédto swiatta w postaci
2aréwki lub neonéwki. Zmiany natezenia $wiatta powoduja zmiany opornosci elementu fotoczutego atym
samym zmiany natgzenia pradu w obwodzie, w ktéry wigczony jest opornik fotoelektryczny. e

Znane s3 réwniez oporniki fotoelektryczne wyposazone w oporowy element fotoczuly umieszczony
w obudowie hermetycznej wypetnioriej gazem $wiecacym pod wptywem doprowadzonego napigcia, ktérego
~ warto$¢ jest mniejsza od maksymalnego napigcia pracy oporowego elementu fotoczutego.

Oporniki te maja wtasciwosci oscylatora samowzbudnego, poniewaz w przypadku wigczenia takiego opor-
nika w obwdéd elektryczny otrzymuje sig cykliczne zmiany natezZenia pradu w tym obwodzie.

Tak zbudowane oporniki fotoekektryczne maja szereg wad i niedogodnosci. Opornik fotoelektryczny za-
opatrzony w Zrédto $wiatla w postaci zaréwki ulega silnemu nagrzewaniu, co powoduje duze zmiany opornosci
elementu fotoczutego. Ponadto taki opomik fotoelektryczny ma duze wymiary, co ogranicza zakres jego stoso-
wania. Ponadto opornik fotoelektryczny z zaréwka ma duzg bezwladno$é dziatania spowodowang bezwlad-
noscig dziatania Zaréwki. Opornik fotoekektryczny zaopatrzony w Zrédto sSwiatta w postaci neonéwki ma te
wadg, Ze stanowi element o duzych wymiarach, co ogranicza zakres jego stosowania. Ponadto wykonanie zaréw-
no opornika fotoelektrycznego z Zaréwka jak i z neonéwka jest kiopotliwe, poniewaz wymaga potgczenia dwéch
oddzielnych czgsci to jest elementu fotoczutego umieszczonego w obudowie z zaréwka lub neonéwka. Opornik
fotoclektryczny o budowie hermetycznej wypetnionej gazem o wtasciwosciach oscylatora samowzbudnego ma t¢
wadg, ze nie moze by¢ sterowany sygnalem z zewnatrz i nie nadaje si¢ do pracy w uktadach przetwarzajacych
i komutacyjnych. .

Celem wynalazku jest usunig cie powyzszych wad.
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Cel ten zostal osiagnigiy dzigki temu, ze opornik fotoelektryczny o obudowie hermetycznej wypenionej
gazem zawierajacy fotoczuly element z dwiema zbijorczymi elektrodari, jest wyposazony w co najmniej dwie
dodatkowe elektrody sterujace umieszczone w ten sposéb, 2e migdzy nimi znajduje si¢ warstwa gazu wypetniaja-
cego obudowe. Odmiana fotoopornika jest wyposazona w jedng dodatkows elektrode sterujaca umieszczong
w ten spos6b, ze migdzy ta elektroda, a co najmniej jedna elektrods zbiorcza elementu fotoczutego znajduje sig
warstwa gazu wypelma]qcego obudowe.

Okazalo sig, Zze opornik fotoelektryczny wed{ug wynalazku charakteryzuje sie duzo w1gkszq szybko§01q
dziatania od dotychczas znanych. Ponadto okazalo si¢, Ze opornik fotoelekiryczny wedlug wynalazku ma
znacznije mniejsze wymiary oraz, ze jest bardziej trwaty i tariszy od dotychczas znanych. Ponadto, dzigki wypet-
nieniu obudowy gazem szlachetnym w celu otrzymania $wiecenia, uzyskuje si¢ ]ednoczeéme ochrong elementu
fotoczutego przed szkodliwym wptywem czynnikéw zewnetrznych.

Przedmiot wynalazku przedstawiono w przyktadowym wykonaniu na rysunku, na ktérym fig. 1 przed-
stawia przekrdj podtuzny a fig. 2 widok z géry opornika fotoelektrycznego, natomiast fig. 3 przekréj podtuzny
a fig. 4 widok z géry odmiany fotoopornika.

Opomik fotoelektryczny wedlug wynalazku przedstawiony na fig. 1 i fig. 2 skfada si¢ z oporowego ele-
mentu fotoczutego 1, na ktérym umieszczone sa elektrody zbiorcze 2, 3w ten sposéb, Zze mig¢dzy nimi utworzo-
na jest szczelina 4. Elektrody maja wyprowadzenia 5, 6. Opornik fotoelektryczny jest wyposazony w obudowe
hermetyczng 7 wypetniona gazem szlachetnym. Dodatkowe elektrody sterujace 8, 9 sa umieszczone wewnatrz
obudowy 7 fotoopornika w ten sposéb, Ze s3 odizolowane od elementu fotoczutego 1. Migdzy dodatkowymi
elektrodami sterujacymi 8, 9 znajduje si¢ warstwa gazu, ktéry moze ulec zaptonowi pod wptywem napigcia
przytozonego do tych elektrod.

Odmiana opornika fotoelektrycznego wedtug wynalazku zamiast dwéch dodatkowych elektrod sterujacych
8, 9 ma jedng dodatkowg elektrode sterujaca 10 umieszczong w taki sposéb, ze migdzy ta elektrodg a elektroda
zbiorcza 3 znajduje si¢ warstwa gazu.

Pod wplywem napigcia réwnego napigciu zaptonu gazu, ktéry wypetnia obudowg 7 opornika fotoelek-
trycznego, przyltozonego do dwéch dodatkowych elektrod sterujacych 8, 9 lub do dodatkowej elektrody steruja-
cej 10 i elektrody zbiorczej 3 oporowego elementu fotoczulego 1, nastgpuje zapton gazu. Oporowy element
fotoczuty 1 zostaje oswietlony co powoduje zmniejszenie jego opornosci. Zmieniajac warto$é napigcia przy fozo-
nego do dodatkowych elektrod sterujacych 8, 9 lub do elektrody zbiorczej 3 i dodatkowej elektrody sterujgcej
10, a tym samym powodujac zapalanie i gaszenie gazu znajdujacego si¢ wewnatrz obudowy 7 opornika fotoelek-
trycznego, mozna uzyskaé w zaleznoécn od wartosci napigcia zmiany opornosci oporowego elementu fotoczute-
go 1.

Zastrzezenia patentowe

1. Opornik fotoelektryczny sterowany w obudowie hermetycznej wypelnionej gazem zawierajacy fotoczuty
element z dwiema zbiorczymi elektrodami, znamienny tym, Ze jest wyposaZony w co najmniej dwie dodatkowe
elektrody sterujace (8, 9) umieszczone w ten sposéb Ze miedzy nimi znajduje si¢ warstwa gazu wy petniajacego
obudowe (7).

2. Odmiana fotoopornika wedtug zastrz. 1, znamienna tym, Ze jest wyposazona w jedna dodatkows elek-
trodg sterujaca (10) umieszczong w ten sposéb, ze migdzy tj elektroda, a co najmniej jedng elektroda zbiorcza
(3) oporowego elementu fotoczutego (1) znajduje si¢ warstwa gazu wypeIniajacego obudowe (7).
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